KFZ52

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

gj Firma: TESLA
% 1 Wykonanie: podwojny tranzystor polowy
%— MOS, kanat typu N (KF520+ KF520), system
9 odizolowany od obudowy
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Y Zastosowanie: wzmacniacze z rezystancja
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Wartosci charakterystyczne"

Inso ! 0,01 uA przy Ups =10V, —Ugg =25 V

Upso 30 v przy Ip =1 pA, —U;s =30V

I, 143 mA | przy Ups =10V, Ugs =0

Vate 300 uS przy Upg =15V, In =5 mA

R, 1013 Q

=l 20 % przy Ups =10V, I = 10 pA

Yar1ulV21n 0,9+1 przy Ups =15V, I, =5 mA

Ugs1/Ugsit 0,6<2 A% przy Ups =10V, I = 1,5 mA

Iy —Ipy 0,1 mA przy Ups =10V, Ugs = 0,

‘ t =20+100°C

Ipso 3 wA przy Ups =10V, Ugg = —25 V
‘ tamp = 125°C

Cite 7 pF

226 18 kQ przy UDS =15V, ID = 5 mA,

€220 7 pF f=1 MHz

Ci2e 1,5 pF

11 200 kQ

Cite 7 pF

F22¢ 15 kQ przy Ups =15V, I, = 5 mA,

Ca2e 7 pF f =10 MHz

Fize 200 kQ

C12e 1,5 pF

Fite 33 kQ

C1ie 7 pF

Fa2e 8 kQ przy Ups =15 V, Ip = 5 mA,

C22e 7 pF f=30 MHz

Fi2e 40 kQ

C12e laS pF

F11e 10 kQ

Ci1e 7 pF

Faze 5 kQ przy Ups =15V, Ip = 5 mA,

C22e 7 pF f= 50 MHz

Fi2e 20 kQ

C12¢ i 1, pF

5
Ciite l 8 | pF




KFZ52

Al i —0,15 | %/°C przy I, = 3 mA
Ip 0 | %/I°C przy I = 1,5 mA

At +0,15 %1°C przy Ip = 0,5 mA
U 2,4 | wV[/Hzl/2| przy Ups =10V, I, =3 mA, f= 10 Hz
U, 0,25 | wV/Hzl/2| przy Ups =10V, I =3 mA, f=1 kHz
U, 0,09 | wV/Hz1/2| przy Ups =10V, I, = 3 mA, f= 10 kHz

Warto$ci graniczne

UDS max 30 v Ptot max 2003 | mW
Ugs max +702) \'% ¢} max 175 °C
 — 20 mA torg —65++175 °C
D tamp = 25°C
2 Ups =10 V
3 tamp = 45°C
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Rys. 1-805. Zalezno$¢ maksymalnej mocy strat
od temperatury otoczenia




